== RDZ-1

B Rezystory do eliminacji ferrorezonansu

ZEG-ENERGETYKA  w sieciach srednich napieé
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Najczestszg przyczyng uszkodzeh przektadnikéw napieciowych
instalowanych w uktadach elektroenergetycznych $rednich napie¢ (SN)
sg drgania ferrorezonansowe. Nieliniowy charakter tych uktadéw utrudnia
analize tego zjawiska. W ukladzie elektroenergetycznym do drgan
ferrorezonansowych dochodzi w wyniku szeregowego lub réwnolegtego
potaczenia liniowej pojemnosci oraz nieliniowej indukcyjno$ci, co moze
by¢ przyczyng jego wystapienia. W zalezno$ci od sposobu potaczenia
elementéw uktadu, dochodzi w przypadku pofaczenia szeregowego do
ferrorezonansu napie¢, natomiast przy potaczeniu réwnoleglym do
ferrorezonansu pradéw. Z praktycznego punktu widzenia w uktadach
elektroenergetycznych nieliniowg indukcyjno$¢ stanowi najczesciej
indukcyjno$¢  odwzorowujgca  zjawisko  magnesowania  rdzenia
transformatora oraz przektadnikéw napieciowych. Rezystory RDZ-1 stuzg
do eliminacji ferrorezonansu w sieciach $rednich napie¢. Rezystory mogq
by¢ stosowane w zewnetrznych szafkach pomiarowych o stopniu ochrony
przynajmniej IP40 lub na specjalne zaméwienie 1P64.

PODSTAWOWE WLASCIWOSCI

Wkiady rezystorowe wykonano w technologii grubowarstwowej. Budowa
ta pozwala zmniejszy¢ wptyw indukcyjnosci. Oporniki o takiej budowie
Znosza, przecigzenia oraz wysokie temperatury. Rezystor do eliminacii
ferrorezonansu typ RDZ-1 wykonywany jest w postaci jednego rezystora
umieszczonego w specjalnej obudowie. Obudowa ta wyposazona jest w
zamek przemystowy z mozliwoscig plombowania. Zaciski rezystora majg
typ UK 5 TWIN firmy Phoenix. Listwa zaciskowa dostepna jest po
zerwaniu plomby umieszczonej w zamku drzwiczek.
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DANE TECHNICZNE

Rezystancja znamionowa

Moc znamionowa

Tolerancja wartosci

Temperaturowy wspotczynnik rezystancji
Rezystancja izolacji

Wytrzymato$¢ elektryczna izolacji
Wymiary

Masa

Stopien ochrony: wykonanie podstawowe
*Stopien ochrony: wykonanie specjalne
Temperatura otoczenia w czasie pracy
Temperatura sktadowania

Okreslona przy zaméwieniu
1x50W

5%

100ppm/°C
>100MQ

2,5kV (50Hz 1min)
195x140x132

3kg

IP 42

IP 64

-40+85°C
-10+40°C

Przyktadowe wartosci rezystancji rezystorow:

Moc pobierana przez rezystor

Rezystancja Moc pobierana przez rezystory
(wartosci
przykladowe) Dla 100V AC
1x5kQ 1x2W
1x2kQ 1x5W
1x1,2kQ 1x83W
1x1kQ 1x10W
1x670Q 1x149W
1x400Q 1x25W
1x240 Q 1x416 W
1x100Q 1x 100 W (wersja specjalna)
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